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( Herstellerbetriebe i

Bei den einzelnen Erzeugnissen werden die
Herstellerbetriebe durch die nachfolgend
angegebenen Symbole gekennzeichnet:

VEB Mikroelektronik ,, Karl Marx" Erfurt
Leitbetrieb im VEB Kombinat Mikroelektronik
Rudolfstr. 47 - DDR 5010 Erfurt

Telefon: 580, Telex: 61306

VEB Halbleiterwerk Frankfurt/Oder

im VEB Kombinat Mikroelektronik
Postfach 379 - DDR 1200 Frankfurt/Oder
Telefon: 4 60, Telex: 16252

VEB Werk fiir Fernsehelektronik Berlin
im VEB Kombinat Mikroelektronik
Ostendstr. 1—14 - DDR 1160 Berlin
Telefon: 6 38 30, Telex: 112007

VEB Mikroelektronik ,,Anna Seghers" Neuhaus

im VEB Kombinat Mikroelektronik

Thomas-Mann-Str. 2 - DDR 6420 Neuhaus am Rennweg
Telefon: 50, Telex: 628332

VEB Mikroelektronik ,Wilhelm Pieck” Miihlhausen
im VEB Kombinat Mikroelektronik

Eisenacher Str. 40 - DDR 5700 Muhlhausen
Telefon: 8 30, Telex: 618722

VEB Mikroelektronik ,Karl Liebknecht” Stahnsdorf
im VEB Kombinat Mikroelektronik

Ruhlsdorfer Weg - DDR 1533 Stahnsdorf

Telefon: 6 80, Telex: 15220

VEB Mikroelektronik ,,Robert Harnau" GroBréschen ®
im VEB Kombinat Mikroelektronik

Karl-Liebknecht-Str. 1 - DDR 7805 GroBrdschen

Telefon: 60 01, Telex: 178849

VEB Forschungszentrum Mikroelektronik Dr
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Grenzstr, 28, PSF 34
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Statische Kennwerte (9o == 0...70°C, Ucc =5V £ 0.25 Vv,

U1001C . ®

Uss = o V) Filterschaltkreis
MeB- — monolithisches NF-TiefpaBfilter fiir das Sprachsignalband
; : — Sende- und Empfangsrichtung
n max
bedmgung‘en me 5 08 V — kompatibel mit allen CCITT-Spezifikationen
Eingangsspannung LOW U _2'0 Uéc vV — Bereitschaftszustand (power-down-mode)
Eingangsspannung Tg\;'l’ 3"" fisy 18mA 04 V - Verstdrkereinstellung in Sende- und Empfangsrichtung
oL = 1, ’ X f o .
Ao angsspannung HIGH Uor lon = —1004A 24 V T s ot
Stro?nuufnahme lcc te = 4?? ns U 2(113 IT;? — TTL- und CMOS-kompatible Eingénge
Eingangsreststrom lCLZl g' = 25 °.C- LGS 50 pF — direkte Zusammenschaltung mit den Schaltkreisen U 1011 C
Taktkapazitat C va = und U 1021 C
Eingangskapazitat & 0.5 5’ 45 '\’,F
Takteingangsspannung LOW Uic -0 s
Takteingangsspannung HIGH Ui - I\L/lj|c-:l(;_0'2 ?g 5F Bauform 6
g os C —1
Ausgangskapazitét o 9o — 25°C s/+[7 850 10—/ S0 ‘}-—076'
sr-[2 15[l 2 o—$/~ psaF—75
Dynamische Kennwerte (8o = 0...70°C, Ucc =5 V4025V, vks ] 3 #ATK 53 o—uks TH |—o14
Uss =0V) £0 4 B8R 4o—£0 BR 13
waih, | s wr Qs 201 s—w T —orz
UA SSO.Dd . 250 ) ns o+ s 71 Qlssp 6 —1vod Ussp—o77
C
chsthp-%r;git: des Taktes = tw(CH) 105 2000 . ns -4 7 wile - 7e—vH £l 1
Low-Breite des Taktes  tw(CL) 105 2 Ogg :: Uss O] 6 e 7 Ueg =9
Anstiegs- und Abfallzeit tr, t
?JeBs gaeoktl;s’ VB 880 D AnschluBbelegung
y : 5
Taktperiode te 400 000) :: 1 positiver Eingang Sender, Eingangsoperatio stéirker
High-Breite des Taktes.  tw(CH) 180 2 2 negativer Eingang Sender, Ei p L
" Breite des Taktes tw(CL) 180 2000 ns 3 Verstdrkungs-Kontrolle (Einstellung), Send
Low-_ reite 30 ns 4 Empféinger-Ausgang
Anstiegs- und Abfall- tr, tf : 'I;zissitttil:g‘svl:e!sEarker-Eln%Tg :
zeit des Taktes 7 negqtiver I.eis_tu';gsve:stt'irker-Au;gu;g
o nogdl ﬂil P g
1) te = tw(cH) + tuic) +tr + b B Epttmner e
11 digitale Masse (nur Eingang), Bezugspotential fiir digitale Signal
12 Grundtakt e
13 Bereitschaft
14 Takt-Kontrolle (Auswahl)
15 analoge M ; Bezugspotential fiir loge Signale
16 Sender-Ausgang
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Blockschaltung Grenzwerte "
min. max.
pos. Betriebsspannung : Ucc -0,3 +6,0 V
neg. Betriebsspannung Upp -6,0 +0,3 V
Eingangsspannung U Ugp Ucc Vv
| ll'l'_“__E_'_T{::}“:? Ausgangsspannung Uo Ugg—0,3 Uec+0.3 V
| e VES _ _ —— e 1 Ausgangsstrom an SO, EO llog] 20 mA
| {25./_ Senae-Filter | Ausgangsstrom an LVO+-, LVO- liogl 50 mA
Glattungs- éﬂﬂé‘ Verlustleistung bei ¥, = 25°C P, 400 mW
it e - 5 7 — s a Vv
7 + Vorfiiter >|50=Hochpal\SC ﬁer;oaﬁ filter | Umgebungstemperatur Bq 0 700 *°C
S/[ Il Lagerungstemperatur stg -55 115 G
4 il Takt- r: - Betriebsbedingungen
== aurbereity. 12 IEREgecIngungs min. typ. max
——_———————— e ———— —— q pos. Betriebsspannung Ucc 475 5,0 5,25 V
{ Empfangs-Filfer | neg. Betriebsspannung Ugg -5.25 -5,0 —4,75 V
5 1 5{5/‘1‘21/7@5“ |t SO-Tiefoa? (= Vorfilter :k/ 70 Eingangsspannung Low an T, BR Uy 0 08 V
Vo+ . | | filter | Eingangsspannung High an T, BR Uy 2,2 : Uce V
! ____]l Eingangsspannung Low an TK Uk Ugp \Y
LV/ Eb ______________ Eingangsspannung High an TK Uphk Uce v
5 + Ig ](7 |77 I75 173 Taktfrequenz an T (Grundtakt) fM‘ 2048 kHz
] U Vg Usso  Usw  BF i, 1536 kHz
" Taktimpulsanstiegs- und tRC 20 12,5% ns
-abfallzeit an T tpe 1
= von 'M
Lastwiderstand an VKS, SO, EO R 10 kQ
Ris:
RiE
Lastkapazitdt an VKS, SO, EO Cig 25 pF
SLS’
LE
Lastkapazitat an LVO+-, LVO— Cip 500 pF
Kennwerte
max
Ruhestromaufnahme an Ucc lcce 200 pA
Ruhestromaufnahme an Upgg —lggB 200 pA
Stromaufnahme an Ucc Icc 9,1 mA
Stromaufnahme an Ugg --IgB 9,17 mA
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PCM-CODEC-Schaltkreis ,
— monolithischer PCM-Codec (Pulse Code Modulation Coder- AL T 1] UR* jo— Al Urt—o16
Decoder) ’ Y[ 2 VR~ 20— Uzl R0 15
— A-Kompandierungs-Code (A-Law) U, [3 ] Ussy 30—y b
— kompatibel mit allen CCITT-Spezifikationen . 88 S5 b Ussap—214
— bit-Inversion der geraden bits . neld# 51 40 AQ —o13
— synchrone oder asynchrone Operation T Os 2[]D S5o—T Dl —o72
— integrierte Abtast- und Haltefunktion ! zs e my
— integrierte Offset-Kompensation verhindert Lang-Zeit-Drift | . = H %o 6 25 bos| 071
und die Notwendigkeit des Trimmens entféllt ‘ 7 A TE  7——Ts TE =10
— Kapazitatsnetzwerk fiir die A/D- und D/A-Wandlung ! 20[s 9[dze 6— 10 ZEp==o 9
— minimale externe Beschaltung
— alle digitalen Ein- und Ausgénge sind TTL-kompatibel
— serielle Datenein- und -ausgangsraten von 64 Kbits—! bis |
2,1 Mbits—! bei 8 kHz Abtastrate !
— separate Analog- und Digital-Masse-PINs Grenzwerte
— direkte Zusammenschaltung mit den Schaltkreisen U 1001 C : .
und 1021 C ! 5 . rmin max.
positive Betriebsspannung Ucc - 0,3 1 6,0V
neg.q.tive Betriebsspannung - Uss - 6,0 4+ 03V
Bauform 6 positive Referenzspannung Ur+ - 0,3 Uce V
‘ negative Referenz- Ur— Uss + 03V
LB _ spannung !
AnschluBbelegung i analoge Eingangs- Ua Uss Uce V
1 Anulog-EIngung-Sender 2 Zpdnnlung ;
2 positive Betriebsspannung igitale Eingangs- =
3 rﬁegctive Betriebsspannung sp%nnun e Uip 0,3 Ucc+ 03V
4 (intern) nicht angeschlossen ; g
5 Grundtakt . analoge Ausgangs- Uoa Uss- 0,3 Ucc+ 0,3V
6 Zeitlagensignal Sender fiir digitalen Ausgang; i spannung
High-akti ' ’ T
7 D:Jgtenc:ok!: Sender fiir digitalen Ausgang digitale Ausgangs- Uop - 0,3 Ucc+ 0,3 V
8 Digital-Ausgang Sender; three-state spannung
9 Zeitlagensignal Empfanger fir digitalen Eingang; Ausgangsstrom lo - 0,3 5 mA
© High-aktiv ] o o . : Verlustleistung Pv \Y
10 Datentakt Empfénger fiir digitalen Eingang e U ! 400 m
11 digitale Masse; Bezugspotential fir digitale Signale mgebungstemperatur Fa 0 70 °C
12 Digital-Eingang Empfénger 2 | Lagerungstemperatur Ustg  ~55 125.. °C
13 Analog-Ausgang Empfénger .
14 analoge Masse; Bezugspotential fiir analoge Signale
15 negative Referenzspannung
16 positive Referenzspannung
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Betriebsbedingungen Blockschaltung

min  typ max
pos. Betriebsspannung Ucc - 4,75 - 50 525V =)0
neg. Betriebsspannung  Uss ~5,25 -50 -475V 28— e ; -]
pos. Referenzspannung Ur+ 2,5 \ . w
neg. Referenzspannung  Ur— -2,5 \" N
Umgebungstemperatur 94 0 25 70 °C
Eingangsspannung Low Ui 0 08 V
Eingangsspannung High Un 2,2 Ucc V =
Taktfrequenz an T- M 1500 2048 2100 kHz A i
(Grundtakt) i 1 Halteschaltung
Datentakt Empfénger und fr, fx 64 2048 2100 kHz Al A/D-Wandler
Sender an TE, TS
Taktimpulsbreite an T, twc 200 220...260 ns
TE, TS
Taktimpulsanstiegs- u.  tRC 20 259 ns r SAR J [ 735/}—Lafcu
-abfallzeiten an T, TE, TS trc von twcC =

: :———J.._______j
Kennwerte .
; T Ablauf- Umschalfung 8/13 bit-

min max =5 stewerung | A/D-B/A-Wanalung  konverfer
Stromaufnahme an Ucc lcc 10 mA
Stromaufnahme an Uss IsB 6 mA u I
Ausgangsspannung UoL 0,4V
Low an DO
Ausgangsspannung UoH 3,5 Vv 73 Bit-Latch
High an DO /
Eingangsstrom an T, DI, TE, ] 5 uA 1
1S, ZE; ZS : ZF—
Eingangsoffsetspannung UotiAl -8 +8 mV SPW
Ausgangsoffsetspannung Uoftao —850 +850 mV TE=*

ol A0
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. 5 Blockschaltung
Zeitlagensteuerschaltkreis
— spezieller digitaler Steuerschaltkreis in CMOS-Technologie;
programmierbar o1 ——_—L;
= TTL- und CMOS-kompatible Eingénge B e Sorien-PargR 5
— synchroner oder asynchroner Betrieb (bzgl. Sende- und Emp- = . ! Wandler kY
fangsrichtung) ; speicher | ],
K4 H S| 4 BR1
— Taktfrequenz 2 048 kHz Tz 5 |—H 5 :
— direkte Zusammenschaltung mit den Schaltkreisen U 1001 C Ky y
T S BRY
und U 1011 C >
<
Bauform 11 Ubernahme™ =
Uss [.7 azer T s ZET—o 24 impls- Yt o
rs Oz 23[zE2 20—71s ZE2—023 4 P register ™
- 15
ne 3 22[07E5 4o—71E Z63f—o22 (ff;’,'»ﬁ;) | (ax6laenes) (LA E e
TE Q4 21[JZE4 5o 1] ZE4—o21 I % / :
: S )
TRE[] s 20[08R4 po | red BRI—20 e fs 5 4
TRS 6 191 8R3 673 79 | ] 3
7o=—=1K1 TJohnson- Komparator =<
k17 18| 18R2 p 2 bR2 76 7S zahler. [T
K2 s 171 18R1 BR1——77 r 4’
K3 9 w[zs4 K3 50— 76 ¥is t LZeif/ayeﬂzﬁh/cr I
xe Clo 7517 283 10— K4 283575 T
]
o1 7 4[] 252 71— DI 520 14 Ao i
Y ] 281 Ubernahmey=
Uge LY12 3 721U L7 impuls- Adref-
erzeugung register | o
AnschluBbelegung (em,%z_’a)ngs- . (4x6 Latches) 4 g
1 Masse; allg. Bezugspotential i SeiTg. é ZET
2 Grundtakt Sender (f = 2 048 kH) T _r 8 :
3 intern) nicht angeschlossen 5 IS] ZEY4
4 Grurllthokt IiEmEprn;ger (f -—B: 2048 kHz) s ; N “4F /t ‘ tZ,’
5 Synchrontakt Empfénger, Bezugspotential fiir 32 Zeitlagen,
High-aktiv - 5 = l Johnson- /(Dmparaf(?/' =
6 Synchrontakt Sender, Bezugspotential fiir 32 Zeitlagen, TE zahler
High-aktiv v
7...10 Kanaltakt (Kanal 1...4) fiir das Einlesen des Steuerwortes . : -
iiber DI I Zﬂf/ageﬂzah/erj
1 Daten-Eingang fiir das (serielle) 8 Bit-Steuerwort TRE
12 Betriebsspannung
13...16 Zeitlagensignal Sender (Kanal 1. .. 4); High-aktiv
17 . .. 20 Bereitschaftssignal (Kanal 1...4); High-aktiv
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% U 1056 D . e
renzwerte min max
Betriebsspannung - e 6.0V PLL-Synthesizerschaltkreis
Eingangsspannung Yy =0.3 +0.3 V — monolithisch integrierte Synthesizerschaltung;
Ausgangsspannuing Yo =0 . 0V — enthdlt folgende Elemente:
Alsgangsstrom ol 400, mw asynchrone Serienschnittstelle mit Formatkontrolle
Verlustleistung (3= 25°C) Pv 5 mA zur Selektion von 17 bit-Datenwértern,
Umgebungstempesatur Ya 4 0 *C Auffangregister fiir alle zugefiihrten Daten,
Lagerungstemperatur Pg =55 125 <C Steuerleitungen (durch Pegelumsetzer TTL-kompatibel),

) entkoppelter Oszillatorfrequenz-Ausgang
Betriebsbedingungen min typ max Referenzfrequenzerzeugung.
Betriebsspannung Uce 4,75 5,0 5,25V
Umgebungstemperatur Big 0 25 70 °C
Eingangsspannung Low U 0,8 V Bauform 6
Eing.-spannung High UlH 2,2 Y I_J
Grundtakt an TE, TS fo 2048 kHz Upnr LY 7 6 lpp  70——{lo0r ool 4
Kanaltakt an K1 . . . K4 fx 73 128 256 kHz 6LeK[) 2 BT7P po—AFIN 100 —o72
Einschreibperiode Tw 250 . us /?EFEE 3 U jFU 6 o—pam M 570
Frequenz Synchron- fE 8 kHz
impuls TRE, TRS cmop] 4 1B JFIN  g0—rLe FU—o
Impulsbreite TRE, TRS te 438 488 538 ns ﬁLENE 5 72 j[_ﬁ[) so—D/LF14 cLob—o 7
Verzéger Grundtakt t) 15 100
zfréigfh:‘:r?impuls ¢ J i EATA[: 6 77]0RZ 30 \REFE] os¢ °9
Setzzeit Datenbit DS 1 k us cLod W FON  770—0pz
Haltezeit Datenbit tDH 1 us U § 9[Jose "
Taktimpulsanstiegs- u. tRC 60 ns S I: ] " a

-abfallzeiten an TE
TS, TRE, TRS, K1 ... K4

Kennwerte min B Bedingungen AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen
Ausgangsspannung Low Ugg 0.4 V loL= 1.6 mA 1 Speisespannung fiir die Pegelkonverter )
Ausg.-spannung High UoH 3,5 ns —loH= 0,4 mA 2 Taktsignal fir die Dateniibertragung
Verzdgerung Grund- 3 Referenzteilerwahl .
g : c - F 4 Ausgang zur Steuerung des Verteilers

takt-Zeitlagenimpuls, tes 30 210 ns L =30p 5 Freigabesignal fiir die Dateniibertragung
positive Flanke 6 Eingang fir die Daten und Teilerzahlen .
Verzégerung, Grund- 7 Entkoppelter Ausgang des Referenzfrequenzoszillators

Zeitl i | C — 30 oF zur Ansteuerung weiterer Schaltungen
takt-Zeitlagenimpuls, tCSN 30 210 ns L =30p 8 Bezugspotential
negative Flanke 9 Oszillatorausgang fiir die Referenzfrequenz
& " | 5 A statische 10 Nachstimmausgang zur Frequenzverringerung
mgung:s r:m I ! [ 2 “A f — 2048 kH 11 Oszillatoreingang fiir Referenzfrequenz (fmax. = 4,0 OMHz)
Stromaufnahme lcc I = z 12 Lock- und Detektor-Ausgang
Anstiegs- u. Abfallzeit tRs 60 ns C, =30pF 13 Signaleingang max. 4,0 MHz
Zeitlagenimpuls s : 14 Nachstimmausgang fiir Frequenzerhéhung

15T in (i iebsf

Eingangskapazitat & 10 B 9, =25°C 5 Testpin (im Betriebsfall an USS)

16 Betriebsspannung
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